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个人简介（限 300 字）： 

2006 年本科毕业于北京师范大学物理学系，北京市优秀毕业生；2011 年底博士毕业于北

京大学电子学系。2012 年 1 月至 2015 年 3 月在中国电子科技集团公司开展超大规模集

成电路工艺整合工作，任 SiGe 团队负责人。2015 年 4 月加入中科院重庆院，主要从事硅

基模拟和混合信号集成电路工艺整合及碳基电子和光电成像器件研究，近年来在

Nanoscale 等杂志发表 SCI 论文 30 余篇。目前承担国家自然科学基金、重庆市基础科研

重点项目、重庆市产业示范重点项目等，并入选中科院青年创新促进会会员。 
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